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»Diese Unterlage ist unser Eigentum, Jede Vervielfaltigung
Verwertung oder Mitteilung on dritte Personer ist strafbar
verpflichiet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlouteren Wettbewer

BGB). Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs.
P.G |oder der GM-Eintrogung (§5Abs. 4 GMG) vorbehalten.

IF Form 20/C 01-77
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Lfd . Nr, Stckz] Benennung Sach~=Nr. Bemerkungen
2/0...9110] cermatiiumdiode L 8011 WN 5457 ~0526 1
hy S 4f AR 2 i I 8012 WN 5457 -05261
1/0...9 10| Schalttransistor A 30 WN 5444
T2 1 o A 30 WN 5444
T3 1 " A 30 WN 5444
c1/0...9]10] Kf-Kondensator 100/5/125 WM 5377 =1022 %]
= ]
R1/0...9 10| Schichtwiderstand 40%x/2/2 WN 5121 =05260
Rr2/0,..9 110 - 600/2/2 WN 5121 -05260
33/0,..9 110 " S5k/2/2 WN 5121 -05260
R4/0,,..9 110 " 16k/2/2 N 5121 -05260
5 1 " 10k/2/2 WN 5121 -05260
e x " 10x/2/2 N 5121 -05260
20] & 4/8 = 2 2350=319=-1
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FreimaBtoleranzen Malistab
SCI 50 - 00
Schalter mit Inversion
Gez | ochaltteilliste 1
Blatt
s y 3961~569~1 }
a | 8.9.58 NIF 291 [inhig’
Ausg| Tag Mitteilung Bearbeiter | Gepruft Ngrer;ag /‘ STANDARD ELEKTRIN [ j



